Badanie rozpraszania ramanowskiego w cienkich warstwach MgB,
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Odkrycie nadprzewodnictwa w dwuborku magnezu (MgB temperaty przegcia
39 K [1] spowodowato, wzrost zainteresowania naut@w tym materiatem, ze wzglu na jego
mozliwe zastosowania. Niska cena sktadnikéw (Mg, Bjwks¢ syntezy oraz relatywnie wysoka
temperatura krytycznacJto tylko niektére z zalet tego nadprzewodnika.

Badane przez nas prébki zostaly wytworzone popimgtantacg jondw boru w podize
magnezowe i odpowiednibréblke termiczry (dwa impulsy H o energiach: 1,8 J/émi 1,9 J/cri
oraz 3,2 J/cfi 2,9 J/cr) [2]. W niniejszej pracy prezentujemy wplyw paranie syntezy MgB
na widma rozpraszania ramanowskiego. W zalci od warunkéw krystalizacji zaobserwowano
rézne energie wzbudie fononowych. Wpykorzystag tryb konfokalny spektrometru
ramanowskiego oszacowano greébéazy nadprzewodiej cienkiej warstwy MgB
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